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V poslednich desetiletich fotonika vyrazné ovlivnila mnoho oblasti jak v zakladnim vyzkumu, tak v
praktickych aplikacich. Stale Ccastéji dokaZeme manipulovat se svétlem poZadovanym a
predepsanym zpiisobem pomoci racionalné navrzenych struktur o subvlnové délce. Konstrukce
slozitych fotonickych struktur a zafizeni vSak zlstava Casové naroCnym procesem, a to i pro
zkuSené vyzkumniky. Jednim z moZnych feSeni je vyuZiti umélych neuronovych siti, které mohou
predpovidat optické odezvy fotonickych struktur nebo provadét inverzni navrh s vysokou tcinnosti
a presnosti. Cilem této prace je prostudovat béZné pouZivané neuronové sité a provést pocitacovou
implementaci vybrané umélé inteligence pro simulaci fotonickych a plazmonickych struktur.
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Obrazek 1: Ukdzka pouZiti neuronové sité pri inveznim designu. PoZaduje se urcity tvar spektralni
krivky (oranZova krivka), pomoci neuronové sité jsme schopni vygenerovat celou radu rtiznych
multivrstevnatych struktur (nemusi byt prakticky realizovatelné), které maji odpovidajici optickou
odezvu.



